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一、 宗旨 

台灣光電暨化合物半導體產業協會（以下簡稱TOSIA），為表彰終身貢獻

光電暨化合物半導體領域傑出人士之敬意、宣揚傑出產品以及鼓勵創新研

發技術投入，特設置-「TOSIA AWARD」獎章（以下簡稱本獎）。 

二、 活動辦法 

1. 參賽資格 

符合下列條件之一者，即可報名投稿參加： 

⚫ 於國內依法登記立案之團體/公司、法人 

⚫ 外國公司在台設立之子公司/分公司，或在台灣設立籌備處據點者 

⚫ 任職於研究機構之個人或獨立開發者 

2. 參賽類別 

(1) 產業貢獻獎：表揚長期對國內外光電暨化合物半導體領域耕耘奉

獻，對於產業具特殊成就及卓越貢獻之優秀人士，經由TOSIA會員、

歷屆得獎人、當屆評審委員、產業與學術界崇高人士推薦申請方式審

理。 

(2) 傑出產品獎：表揚已商業化並上市之傑出產品，包含元件、模組、

實際商品等，針對銷售地區廣泛性、產業效益、行銷亮點等進行評選，

可由個人或團體提出申請。 

(3) 創新技術獎：表揚及鼓勵對光學、光電、感測以及化合物半導體

產業的研發投入與技術升級，針對技術前瞻性、創新性以及低碳化進

行評選，可由個人或團體提出申請。 

3. 獎項 

(1) 產業貢獻獎：遴選乙名，得獎者獲頒高級獎座乙座。 

(2) 傑出產品獎：本次活動共取五名得獎者，特優乙名、優等貳名、

佳作貳名。特優得獎者獲頒精美獎座及獎金新臺幣壹拾萬元整，優等

得獎者獲頒獎金新臺幣伍萬元整，佳作得獎者獲頒獎狀。 

(3) 創新技術獎：本次活動共取五名得獎者，特優乙名、優等貳名、

佳作貳名。特優得獎者獲頒精美獎座及獎金新臺幣壹拾萬元整，優等

得獎者獲頒獎金新臺幣伍萬元整，佳作得獎者獲頒獎狀。 
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報名方法  

1. 報名時間：公告日起至2026年1月5日(一)截止，以郵戳為憑。 

2. 報名資料：申請者備妥下列文件 

(1)申請書正本乙份(附件一) 

(2)參賽簡報中文乙份(結構規定請參考附件二) 

(3)個人資料提供同意書(附件三) 

(4)法律聲明書(附件四) 

(5)立案之團體/公司需提供(i)公司登記表或商業登記影本、(ii)營利事

業無違章欠稅證明申請書 

(6)其他佐證文件(如得獎紀錄證明、專利取得證明、產品上市/開發完

成佐證資料、市場營運實績證明等)PDF檔 

(7)包含上述資料電子檔案之光碟乙份 

3. 寄送資訊：請將申請資料以掛號郵寄至台灣光電暨化合物半導體產業

協會秘書處收件(31057新竹縣竹東鎮中興路四段195號78館206室)。 

三、 評選方式 

1. 延聘產、官、學、研專家七人至八人，籌組「TOSIA AWARD評選作

業小組」。 

2. 依公告收件截止時間後進行評選作業，評選作業小組得針對事實要求

申請人(申請人含個人申請團隊之代表人)補提資料予以查證。 

3. 評審分為初審和決審兩階段，初審預計於2026年2月前完成第一階段

書面審查。 

4. 書面審查完成後，評選作業小組需於2026年3月前召開第二階段決選會

議審查，安排入選參賽者作口頭報告並進行答詢。 

5. 第二階段決選會議審查後如無通過人選或作品時，得宣布從缺或不足

額錄取方式辦理。 

四、 表揚方式 

評選結果產生後，TOSIA將會以信件、電話個別通知當選人。頒獎典禮將

於當年度活動或會員大會時進行公開表揚，並頒發獎座或獎金，得獎結果

亦公告於TOSIA官方網站。  
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五、 其他注意事項 

1. 申請人無論得獎與否，其申請資料概不退回。 

2. 申請人如有資格不符、涉嫌抄襲或其他侵害主辦單位權利之情事，主

辦單位有權取消申請人參選或得獎資格，並追回已核發之獎金及獎狀。

如有上述事由致主辦單位受有損害，申請人須負全部之賠償責任。 

3. 本評審會評審委員有保守申請人相關資料秘密之義務。 

4. 各獲獎金額需依財政部「各類所得扣繳率標準」第二條第一款相關規

定，由主辦單位扣除所得稅10%後核撥至得獎人指定之銀行帳戶(如為

他行則需自行負擔匯款手續費)。 

5. 本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。 

六、 聯絡資訊 

台灣光電暨化合物半導體產業協會    TOSIA AWARD評選作業小組  

電話：03-5918301、03-5917466 

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號78館206室 

信箱：tosia@itri.org.tw 


